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на автореферат диссертационной работы Александра Николаевича
Заиченко <<Физико-технологиLIеские основы термомиIрационного

легирования мицрообластей в объёме кремния акцепторными примесями),
ПРеДстаВленноЙ на соискание r{еноЙ степени кzлндидата технических наук по

СПеци€Lпьности 2.2.З - Технология и оборулование для производства
матери€tлов и приборов электронной техники

.Щиссертационнм работа Александра Николаевича Заиченко посвящена
разработке основ технологии управJIяемого легирования микрообъемов
ВнУтри кремниевьIх пластин с использованием метода термомицации
ЖИДКих зон. Актуальность работы продиктована необходимостью создания
кремниевых структур со сквозным однородно легированными канаJIаJчIи,
пригодных для различных применений в электронике.

В ходе выполнения работы автором р€}звита методика формирования
Дискретных зон избирательным смачиванием расплавом €lлюминия и г€lллия
поверхности кремния, а также предложены и,разработ€lны новые методики
формирования зон г€lллия с помощью окисленного пористого кремния и
ПОроШкообразного г€lллия. Установлено, что при использовании дискретных
€Lпюминий-га.плиевых зон имеет место монотонное уменьшение скорости
легиров€Iния каналов кремния при увеличении концентрации г€лJIлия в

расплаве от 0 до 10 массовых процентов для температур в интервапе 1320-
1400К и увеличение скорости при температуре в интервале 1420-1520К.

В ходе исследований разработано оригин€lJIьное нагревательное
устройство, обеспечивающее достаточно однородное поле градиента
температуры в пластине кремния диаметром не менее 100мм. fuя
ДОСТижения необходимоЙ конфиryрации температурного поля предложено
использование кольцевого утонения плоского резистивного нагреватеJIя для
компенсации тепловых утечек с периферии пластины кремния.

Изготовлены опытные структуры кремниевых высоковольтных
фотоэлектрического преобразоватеJIя с использованием разработанных
Методик и термического оборудования. .Щостигнута эффективность
преобразования солнечноЙ энергии |З,8Yо (АМ 1,5D), при этом плотность
тока короткого замык€lния солнечного элемента составила - З2,1 мДсм2, а
напряжение холостого хода - 8,б В.

,Щостоверность и обоснованность представленных в работе на)лных
положениЙ, выводов и рекомендациЙ подтверждается использованием
проверенных методик, обстоятельной экспериментальной проверкой
предложенных технических решений, использованием современных методов
исследованиЙ и измерительных средств, практической апробацией
результатов исследования в условиях производства. Основные результаты
диссертационной работы достаточно полно и широко представлены в
научных ведущих отечественных и зарубежньIх изданиях. rЩиссертационная
работа в целом представJLяет нау^rный и практический интерес.



В качестве замечаний по авторефераry можно отметить: отс)лствие
оценки погрешности проведенньIх измерений; недостаточность информации,
сопровождающей рисунки, в частности, на рисунке 10 не укЕваны
координаты точки точка р1, дJIя котороЙ проводилось построение кривоЙ
дифракционного оц)ажения, а подпись рисунка |4 неинформативна. В
автореферате присутствует ряд опечаток.

Тем не менее, указанные заI\dечания носят технический характер и не
снижaют хорошее впечатление от тщательно проведенного исследования.

В целом, диссертационная работа Александра Николаевича Заиченко
на тему <<Физико-технологические основы термомицрационного легирования
микрообластей в объёме кремния акцепторными цримесями) по своей
акту€rльности, науlной значимости и практической значимости поJIученных

результатов полностью отвечает Положению о присуждении r{еных
степеней в федерапьном государственном автономном образовательном
rrреждении высшего образования <Южный федеральный университет)), а ее
автор засJryживает присуждения уlеной степени кандидата технических наук
по специальности 2.2.3 - Технология и оборудование для производства
материапов и приборов электронной техники.
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